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(57)【要約】
【課題】画素構成要素を最小化すると共に駆動トランジ
スタの劣化を防止して安定した表示品質提供及び寿命延
長を実現する有機電気発光ディスプレイ装置及びその駆
動方法を提示する。
【解決手段】本発明による有機電気発光ディスプレイは
、有機電気発光ディスプレイ装置とその駆動方法に関す
るものであって、駆動電圧と基底電圧及び基準電圧を出
力する電源供給部と、データ電圧を出力するソース駆動
部と、ポジティブスキャン信号とネガティブスキャン信
号を出力するゲート駆動部と、ソース駆動部とゲート駆
動部の動作を制御するタイミング制御部と、駆動電圧と
基底電圧と基準電圧及びデータ電圧とポジティブスキャ
ン信号とネガティブスキャン信号の入力を受け、データ
電圧によって駆動電流が決定される有機発光ダイオード
を具備した表示部を含む。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駆動電圧と基底電圧及び基準電圧を出力する電源供給部と；
　データ電圧を出力するソース駆動部と；
　ポジティブスキャン信号とネガティブスキャン信号を出力するゲート駆動部と；
　前記ソース駆動部と前記ゲート駆動部の動作を制御するタイミング制御部と；
　前記駆動電圧と前記基底電圧と前記基準電圧及び前記データ電圧と前記ポジティブスキ
ャン信号とネガティブスキャン信号を入力を受け、前記データ電圧によって駆動電流が決
定される有機発光ダイオードを具備した表示部と
　を含むことを特徴とする有機電気発光ディスプレイ装置。
【請求項２】
　前記表示部は、
　前記データ電圧を入力を受けて前記ポジティブスキャン信号によりスイッチング制御さ
れて前記データ電圧を出力する第１スイッチングトランジスタと；
　前記基準電圧と前記ネガティブスキャン信号の電位差によりスイッチング制御されて前
記ネガティブスキャン信号を出力する第２スイッチングトランジスタと；
　前記第１スイッチングトランジスタから出力された前記データ電圧に応答して前記有機
発光ダイオードに前記駆動電流を供給する駆動トランジスタと；
　前記第１スイッチングトランジスタから出力された前記データ電圧を保存するキャパシ
タと
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の有機電気発光ディスプレイ装置。
【請求項３】
　前記ゲート駆動部は、前記ポジティブスキャン信号の出力頻度を前記ネガティブスキャ
ン信号の出力頻度と同じかまたはより高く設定して出力することを特徴とする請求項２に
記載の有機電気発光ディスプレイ装置。
【請求項４】
　前記ポジティブスキャン信号のハイレベル電圧は、陽極性電圧であってローレベル電圧
は陰極性電圧であり、前記ネガティブスキャン信号のローレベル電圧は陰極性電圧である
ことを特徴とする請求項３に記載の有機電気発光ディスプレイ装置。
【請求項５】
　前記ネガティブスキャン信号のローレベル電圧は、前記ポジティブスキャン信号のロー
レベル電圧より低い電圧であることを特徴とする請求項４に記載の有機電気発光ディスプ
レイ装置。
【請求項６】
　前記ネガティブスキャン信号のローレベル電圧は、前記基準電圧より低い電圧であるこ
とを特徴とする請求項４に記載の有機電気発光ディスプレイ装置。
【請求項７】
　前記基準電圧Ｖｒｅｆは、前記ポジティブスキャン信号のハイレベル電圧Ｖｇ＋Ｈとロ
ーレベル電圧Ｖｇ＋Ｌに対して、－[(Ｖｇ＋Ｈ)－(Ｖｇ＋Ｌ)]＜Ｖｒｅｆ＜Ｖｇ＋Ｌの関
係が成立する範囲の一つの電圧であることを特徴とする請求項６に記載の有機電気発光デ
ィスプレイ装置。
【請求項８】
　前記第１スイッチングトランジスタと前記第２スイッチングトランジスタは、全てＮＭ
ＯＳトランジスタであることを特徴とする請求項７に記載の有機電気発光ディスプレイ装
置。
【請求項９】
　スキャンラインに連結されたゲート電極とデータラインに連結されたソース電極を含む
第１スイッチングトランジスタと；
　基準電圧に連結されたゲート電極と前記スキャンラインに連結されたソース電極を含む
第２スイッチングトランジスタと；
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　前記第１及び第２スイッチングトランジスタのドレイン電極に連結されたゲート電極と
基底電圧に連結されたソース電極を含む駆動トランジスタと；
　前記駆動トランジスタのゲート電極と前記基底電圧に連結されたキャパシタと；
　前記駆動トランジスタのドレイン電極と駆動電圧に連結された有機発光ダイオードと
　を含むことを特徴とする有機電気発光ディスプレイ装置。
【請求項１０】
　第１スイッチングトランジスタにポジティブスキャン信号を印加する段階と；
　前記ポジティブスキャン信号と同期したタイミングで前記第１スイッチングトランジス
タを介してデータ電圧を駆動トランジスタに印加して有機発光ダイオードに駆動電流を供
給する段階と；
　第２スイッチングトランジスタに陰極性電圧である基準電圧及び前記基準電圧より低い
電圧のネガティブスキャン信号を印加して前記駆動トランジスタに前記ネガティブスキャ
ン信号を供給する段階と
　を含むことを特徴とする有機電気発光ディスプレイ装置の駆動方法。
【請求項１１】
　前記基準電圧Ｖｒｅｆは、前記ポジティブスキャン信号のハイレベル電圧Ｖｇ＋Ｈとロ
ーレベル電圧Ｖｇ＋Ｌに対して、－[(Ｖｇ＋Ｈ)－(Ｖｇ＋Ｌ)]＜Ｖｒｅｆ＜Ｖｇ＋Ｌの関
係が成立する範囲の一つの電圧であることを特徴とする請求項１０に記載の有機電気発光
ディスプレイ装置の駆動方法。
【請求項１２】
　前記第１スイッチングトランジスタと前記第２スイッチングトランジスタは、全てＮＭ
ＯＳトランジスタで構成されることを特徴とする請求項１０に記載の有機電気発光ディス
プレイ装置の駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は有機電気発光ディスプレイ装置とその駆動方法に関するものであって、特に画
素に構成された駆動トランジスタの劣化を防止して安定した表示品質を提供すると共に寿
命延長を実現する有機電気発光ディスプレイ装置及びその駆動方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自らの発光特性がないアクティブマトリックス液晶表示装置(ＡＭＬＣＤ）の短所を解
消するために提案されたディスプレイ装置がアクティブマトリックス有機電気発光ディス
プレイ装置(ＡＭＯＥＬＤ)であるが、有機電気発光ディスプレイ装置は蛍光性有機化合物
を電気的に励起させて発光させる自発光性ディスプレイ装置で、低い電圧で駆動が可能で
あって、薄形製造が可能な長所を有する。
【０００３】
　図１は、従来第１技術によるアクティブマトリックス有機電気発光ディスプレイ装置の
画素構造を示すものであって、２－トランジスタ１－キャパシタ(２Ｔ－１Ｃ）の画素構
造を示している。
【０００４】
　スキャンラインＳとデータラインＤ間にスイッチングトランジスタＳＷ、キャパシタＣ
、駆動トランジスタＤＲ及び有機電気発光ダイオードＯＬＥＤを具備して構成される。こ
こで前記各トランジスタＳＷ、ＤＲはＮＭＯＳ(n-channel metal-oxide-semiconductor)
トランジスタであって非晶質シリコーン(ａ－Ｓｉ:Ｈ)で製作された薄膜トランジスタＴ
ＦＴである。
【０００５】
　前記スイッチングトランジスタＳＷのゲートはスキャンラインＳに連結されて、ソース
はデータラインＤに連結されている。キャパシタＣの一側は前記スイッチングトランジス
タＳＷのドレインに連結されて他側は基底電圧ＶＳＳが印加される。
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【０００６】
　駆動トランジスタＤＲのドレインは、駆動電圧ＶＤＤが印加される有機発光ダイオード
ＯＬＥＤのカソードと連結されて、ゲートは前記スイッチングトランジスタＳＷのドレイ
ンに連結され、ソースは接地(Ground)電位等の基底電圧ＶＳＳが印加される。
【０００７】
　図１に示した画素の駆動方法を図２の信号タイミング図のように説明すると次のようで
ある。
【０００８】
　ゲート駆動ＩＣ(図示せず)からスキャンラインＳに印加されるポジティブ選択電圧ＶＧ
Ｈであるスキャン信号(scan signal)によってスイッチングトランジスタＳＷがオンされ
るとデータラインＤに印加されたデータ電圧ＶｄａｔａによってキャパシタＣに電荷が蓄
積される。ここで前記データ電圧Ｖｄａｔａは前記駆動トランジスタＤＲがＮＭＯＳトラ
ンジスタであるので陽極性電圧である。以後前記キャパシタＣに充電された電圧と前記駆
動電圧ＶＤＤとの電位差によって前記駆動トランジスタＤＲのチャネルに流れる電流の量
が決定され、決定された電流の量によって発光量が決定されて前記有機発光ダイオードＯ
ＬＥＤが発光する。
【０００９】
　ところが前記した構造のような２Ｔ－１Ｃ画素構造(すなわち、２－トランジスタ１－
キャパシタ)において、非晶質シリコーン(ａ－Ｓｉ:Ｈ)で製造された前記駆動トランジス
タＤＲは陽極性のデータ電圧Ｖｄａｔａ印加後にも持続的にオン状態を維持するために前
記キャパシタＣに充電された陽極性電圧(positive voltage)の供給を受けるようになるが
、これは前記駆動トランジスタＤＲの劣化を加重させてトランジスタのしきい電圧Ｖｔｈ
が変化する現象と移動度(mobility)の変化を誘発して前記有機発光ダイオードＯＬＥＤに
供給される電流が安定的に供給されなくて表示品質が低下する短所がある。
【００１０】
　図３は、前記した問題点を解決するために提案された従来第２技術による画素構造図で
あって、図４は図３の画素駆動のための信号タイミング図で、４－トランジスタ２－キャ
パシタ(４Ｔ－２Ｃ）の画素構造を示している。
【００１１】
　前記図３の画素構造は、前記図１の従来第１技術である２Ｔ－１Ｃ画素構造の一対を対
称に接続したもので、前記４－トランジスタは全てＮＭＯＳトランジスタで例示した。
【００１２】
　基本動作方法は、一方の２Ｔ－１Ｃ動作タイミングに他方の２Ｔ－１Ｃ回路の駆動トラ
ンジスタに陰電圧(negative voltage)を印加して劣化補償を行なうが毎フレームごとに交
番で劣化補償を行なう方式である。
【００１３】
　図４の信号タイミング図を参照すると、１スキャンタイミング１ＳＴを分割して第１ス
キャンラインＳ１と第２スキャンラインＳ２にそれぞれ第１スキャン信号Ｖｇ１と第２ス
キャン信号Ｖｇ２が順次印加されるが、偶数番目フレームに前記第１スキャン信号Ｖｇ１
の印加タイミングに第１スイッチングトランジスタＳＷ１及び第１駆動トランジスタＤＲ
１を介して正常的なデータ電圧Ｖｄａｔａを画素に記入して、以後前記第２スキャン信号
Ｖｇ２の印加タイミング区間ｔ１、ｔ２に第２スイッチングトランジスタＳＷ２を介して
陰電圧レベルのデータ電圧を印加することによって第２駆動トランジスタＤＲ２の劣化補
償を行なう。
【００１４】
　同様に奇数番目フレームでは、前記第２スキャン信号Ｖｇ２の印加タイミングに第２ス
イッチングトランジスタＳＷ２及び第２駆動トランジスタＤＲ２を介して正常的なデータ
電圧Ｖｄａｔａを画素に記入して、以後前記第１スキャン信号Ｖｇ１の印加タイミング区
間ｔ３、ｔ４に第１スイッチングトランジスタＳＷ１を介して陰電圧レベルのデータ電圧
を印加することによって第１駆動トランジスタＤＲ１の劣化補償を行なう。
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【００１５】
　ところが前記説明したように前記第１駆動トランジスタＤＲ１及び第２駆動トランジス
タＤＲ２を毎フレーム毎に交番で劣化補償を行なう従来第２技術は、従来第１技術に比べ
て相対的にさらに多くの数のトランジスタ及びキャパシタが要求されて、またスキャンラ
イン数増加及び一スキャンタイミング(図４の１ＳＴ）を分割した２回のスキャン信号印
加により既存駆動速度より最小２倍以上で駆動するか、またはゲート駆動ＩＣ個数を追加
しなければならない短所がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　本発明は前記のような問題点を解決するために案出したものであって、本発明の目的は
、画素構成要素を最小化すると共に駆動トランジスタの劣化を防止して安定した表示品質
提供及び寿命延長を実現する有機電気発光ディスプレイ装置及びその駆動方法を提示する
ところにある。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　前記のような目的を達成するために本発明は、駆動電圧と基底電圧及び基準電圧を出力
する電源供給部と、データ電圧を出力するソース駆動部と、ポジティブスキャン信号とネ
ガティブスキャン信号を出力するゲート駆動部と、前記ソース駆動部と前記ゲート駆動部
の動作を制御するタイミング制御部と、前記駆動電圧と前記基底電圧と前記基準電圧及び
前記データ電圧と前記ポジティブスキャン信号とネガティブスキャン信号の入力を受け、
前記データ電圧によって駆動電流が決定される有機発光ダイオードを具備した表示部を含
む有機電気発光ディスプレイ装置を提供する。
【００１８】
　前記表示部は、前記データ電圧の入力を受けて前記ポジティブスキャン信号によりスイ
ッチング制御されて前記データ電圧を出力する第１スイッチングトランジスタと、前記基
準電圧と前記ネガティブスキャン信号の電位差によりスイッチング制御されて前記ネガテ
ィブスキャン信号を出力する第２スイッチングトランジスタと、前記第１スイッチングト
ランジスタから出力された前記データ電圧に応答して前記有機発光ダイオードに前記駆動
電流を供給する駆動トランジスタと、前記第１スイッチングトランジスタから出力された
前記データ電圧を保存するキャパシタを含む。
【００１９】
　前記ゲート駆動部は、前記ポジティブスキャン信号の出力頻度が前記ネガティブスキャ
ン信号の出力頻度と同じか、またはより高く設定して出力することを特徴とする。
【００２０】
　前記ポジティブスキャン信号のハイレベル電圧は、陽極性電圧であってローレベル電圧
は陰極性電圧であり、前記ネガティブスキャン信号のローレベル電圧は陰極性電圧である
ことを特徴とする。
【００２１】
　前記ネガティブスキャン信号のローレベル電圧は、前記ポジティブスキャン信号のロー
レベル電圧より低い電圧であることを特徴とする。
【００２２】
　前記ネガティブスキャン信号のローレベル電圧は、前記基準電圧より低い電圧であるこ
とを特徴とする。
【００２３】
　本発明の更なる態様によれば、本発明の有機電気発光ディスプレイ装置は、スキャンラ
インに連結されたゲート電極とデータラインに連結されたソース電極を含む第１スイッチ
ングトランジスタと、基準電圧に連結されたゲート電極と前記スキャンラインに連結され
たソース電極を含む第２スイッチングトランジスタと、前記第１及び第２スイッチングト
ランジスタのドレイン電極に連結されたゲート電極と基底電圧に連結されたソース電極を
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含む駆動トランジスタと、前記駆動トランジスタのゲート電極と前記基底電圧に連結され
たキャパシタと、前記駆動トランジスタのドレイン電極と駆動電圧に連結された有機発光
ダイオードを含む。
【００２４】
　本発明の有機電気発光ディスプレイ装置駆動方法は、第１スイッチングトランジスタに
ポジティブスキャン信号を印加する段階と、前記ポジティブスキャン信号と同期したタイ
ミングで前記第１スイッチングトランジスタを介してデータ電圧を駆動トランジスタに印
加して有機発光ダイオードに駆動電流を供給する段階と、第２スイッチングトランジスタ
に陰極性電圧である基準電圧及び前記基準電圧より低い電圧のネガティブスキャン信号を
印加して前記駆動トランジスタに前記ネガティブスキャン信号を供給する段階を含む。
【００２５】
　前記基準電圧Ｖｒｅｆは、前記ポジティブスキャン信号のハイレベル電圧Ｖｇ＋Ｈとロ
ーレベル電圧Ｖｇ＋Ｌに対して、－[(Ｖｇ＋Ｈ)－(Ｖｇ＋Ｌ)]＜Ｖｒｅｆ＜Ｖｇ＋Ｌの関
係が成立する範囲の一つの電圧であることを特徴とする。
【００２６】
　前記第１スイッチングトランジスタと前記第２スイッチングトランジスタは全てＮＭＯ
Ｓトランジスタであることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２７】
　前記した特徴の本発明によると表示画素の単純構成を介して駆動トランジスタの劣化に
対する補償を行なうことができ、特に駆動速度の増加またはゲート駆動ＩＣを追加する必
要がなくて構成が簡単でまた既存の有機電気発光ディスプレイ装置に比べて製造費用が低
廉な長所がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下添付された図面を参照して本発明に対して詳細に説明する。
【００２９】
　図５は、本発明による有機電気発光ディスプレイ装置１００の構成を概略的に示したブ
ロック構成図であって、図６は図５の構成中表示部５０の一画素に対する等価回路図であ
る。
【００３０】
　図５のブロック構成図を見ると、本発明による有機電気発光ディスプレイ装置は電源供
給部１０、ソース駆動部２０、ゲート駆動部３０、タイミング制御部４０、表示部５０の
構成を含む。
【００３１】
　前記電源供給部１０は、前記ソース駆動部２０、ゲート駆動部３０、タイミング制御部
４０、表示部５０で要求される各種電源を生成して供給し、特に前記表示部５０の各画素
に対して駆動電圧ＶＤＤと基底電圧ＶＳＳと基準電圧Ｖｒｅｆを提供する。
【００３２】
　前記ソース駆動部２０は、前記表示部５０に映像データに対応するデータ電圧Ｖｄａｔ
ａを出力し、前記ゲート駆動部３０は前記表示部５０にポジティブスキャン信号Ｖｇ＋と
ネガティブスキャン信号Ｖｇ－をそれぞれ出力するが、これに対しては下に再び説明する
ようにする。
【００３３】
　前記タイミング制御部４０は、前記ソース駆動部２０及びゲート駆動部３０の動作を制
御するための複数の制御信号提供及び前記ソース駆動部２０への映像データ提供を行なう
。
【００３４】
　前記表示部５０は、それぞれ有機発光ダイオードＯＬＥＤが構成された複数の画素が構
成され、図６を参照すると、それぞれの画素はデータラインＤとスキャンラインＳを具備
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し、第１スイッチングトランジスタＳＷ１と第２スイッチングトランジスタＳＷ２、駆動
トランジスタＤＲ及びキャパシタＣを含んで構成されるが、前記第１スイッチングトラン
ジスタＳＷ１と第２スイッチングトランジスタＳＷ２は好ましくはＮＭＯＳトランジスタ
で構成される。
【００３５】
　そのうちから前記第１スイッチングトランジスタＳＷ１は、前記データラインＤと連結
して前記データ電圧Ｖｄａｔａの入力を受け、前記スキャンラインＳに印加される前記ポ
ジティブスキャン信号Ｖｇ＋によりスイッチング制御されて前記データ電圧Ｖｄａｔａを
前記駆動トランジスタＤＲに出力する。ここで前記データ電圧Ｖｄａｔａは前記駆動トラ
ンジスタＤＲがＮＭＯＳトランジスタであるので陽極性電圧であり、前記ポジティブスキ
ャン信号Ｖｇ＋はハイレベル電圧Ｖｇ＋Ｈが約＋１５Ｖ程度の陽極性電圧であってローレ
ベル電圧Ｖｇ＋Ｌが約－７Ｖ程度の陰極性電圧で構成されることができる。ここに前記デ
ータ電圧ＶｄａｔａによってキャパシタＣに電荷が蓄積されて、以後前記キャパシタＣに
充電された電圧と前記駆動電圧ＶＤＤとの電位差によって前記駆動トランジスタＤＲのチ
ャネルに流れる電流の量が決定され、決定された電流の量によって前記有機発光ダイオー
ドＯＬＥＤが発光すると共にその発光量が決定される。
【００３６】
　前記第２スイッチングトランジスタＳＷ２は、前記基準電圧Ｖｒｅｆがゲート端子に入
力されて、前記スキャンラインＳに印加されるネガティブスキャン信号Ｖｇ－の入力を受
けて動作するが、ここで前記基準電圧Ｖｒｅｆと前記ネガティブスキャン信号Ｖｇ－との
電位差によりスイッチング制御されることが特徴である。
【００３７】
　すなわち、前記第２スイッチングトランジスタＳＷ２がＮＭＯＳトランジスタであるの
で前記ネガティブスキャン信号Ｖｇ－が前記基準電圧Ｖｒｅｆよりさらに低い電圧である
場合には、前記第2スイッチングトランジスタSW2は、スイッチング－オン状態に転換され
てその反対の場合にはスイッチング－オフ状態を維持する特徴がある。
【００３８】
　したがって本発明では前記基準電圧Ｖｒｅｆを前記ポジティブスキャン信号Ｖｇ＋のハ
イレベル電圧Ｖｇ＋Ｈとローレベル電圧Ｖｇ＋Ｌに対して、－[(Ｖｇ＋Ｈ)－(Ｖｇ＋Ｌ)]
＜Ｖｒｅｆ＜(Ｖｇ＋Ｌ）の関係が成立する範囲の一つの電圧で設定することを提案する
。
【００３９】
　一例で前記ポジティブスキャン信号Ｖｇ＋のハイレベル電圧Ｖｇ＋Ｈが＋１５Ｖであっ
て、ローレベル電圧Ｖｇ＋Ｌが－７Ｖの場合前記基準電圧Ｖｒｅｆは、－２２Ｖ＜Ｖｒｅ
ｆ＜－７Ｖ間の一つの電圧を選択するようになるものである。
【００４０】
　また前記基準電圧Ｖｒｅｆの選択によって前記ネガティブスキャン信号Ｖｇ－の範囲を
決定することができ、前記第２スイッチングトランジスタＳＷ２がＮＭＯＳトランジスタ
であるので前記ネガティブスキャン信号Ｖｇ－のハイレベル電圧Ｖｇ－Ｈは前記基準電圧
Ｖｒｅｆより高い電圧であることが必要で、前記ネガティブスキャン信号Ｖｇ－のローレ
ベル電圧Ｖｇ－Ｌは前記基準電圧Ｖｒｅｆよりさらに低い陰極性電圧にならなければなら
ないことは当然のことである。
【００４１】
　共に前記ネガティブスキャン信号Ｖｇ－のハイレベル電圧Ｖｇ－Ｈとローレベル電圧Ｖ
ｇ－Ｌの電圧レベル及び印加時間は前記駆動トランジスタＤＲの劣化補償程度に直接的な
影響を及ぼす要素であるので設計者の選択によって多様に変更して実施することができる
ことであり、一例示で前記ネガティブスキャン信号Ｖｇ－のローレベル電圧Ｖｇ－Ｌの印
加時間は一般的なスキャン信号印加時間の１０％より大きく、０．２５秒よりは小さい時
間内で設定する方法がある。
【００４２】
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　次に図７のスキャン信号印加タイミング図と図８の動作フローチャートを参照して本発
明による有機電気発光ディスプレイ装置の動作、特に前記表示部(図５の５０)における動
作を図６の画素等価回路図を共に参照しながら説明する。
【００４３】
　本発明による有機電気発光ディスプレイ装置は、前記駆動トランジスタ(図６のＤＲ）
の劣化補償のために陰極性電圧である前記ネガティブスキャン信号Ｖｇ－を所定周期毎に
所定の時間の間前記駆動トランジスタＤＲに印加することを目的とする。ここで、前記ネ
ガティブスキャン信号Ｖｇ－のハイレベル電圧Ｖｇ－Ｈは前記ポジティブスキャン信号Ｖ
ｇ＋のローレベル電圧Ｖｇ＋Ｌと同一値を有することができる。
【００４４】
　図８を参照して、第１段階ｓｔ１で、図７の(ｎ－１)番目フレームとｎ番目フレームの
スキャンタイミング区間ｔ１１及びｔ１２の間、前記ゲート駆動部(図５の３０）は前記
スキャンラインＳを介して前記第１スイッチングトランジスタＳＷ１にポジティブスキャ
ン信号Ｖｇ＋を印加する。ここで、前記第１スイッチングトランジスタＳＷ１がＮＭＯＳ
トランジスタであるので、前記ポジティブスキャン信号Ｖｇ＋は前述したようにハイレベ
ル電圧Ｖｇ＋Ｈが約＋１５Ｖ、ローレベル電圧Ｖｇ＋Ｌが約－７Ｖのように例示される。
ここで前記第２スイッチングトランジスタＳＷ２はゲート端子の基準電圧Ｖｒｅｆより高
い電位である前記ポジティブスキャン信号Ｖｇ＋が印加されるのでスイッチング－オフ状
態を維持するようになる。
【００４５】
　次に、第２段階ｓｔ２で、前記ポジティブスキャン信号Ｖｇ＋と同期したタイミングで
前記データ駆動部(図５の２０)ではデータラインＤを介してデータ電圧Ｖｄａｔａを出力
して、前記データ電圧Ｖｄａｔａは前記第１スイッチングトランジスタＳＷ１のスイッチ
ング－オンタイミングに前記駆動トランジスタＤＲに印加されて、前記駆動トランジスタ
ＤＲにおけるチャネルに流れる電流量の決定を介して前記有機発光ダイオードＯＬＥＤが
発光する。
【００４６】
　以後、第３段階ｓｔ３で、前記第２スイッチングトランジスタＳＷ２に陰極性電圧であ
る基準電圧Ｖｒｅｆを提供して前記ゲート駆動部３０を介して図７の(ｎ＋１)番目フレー
ムのスキャンタイミング区間ｔ１３のように前記基準電圧Ｖｒｅｆより低い陰電圧である
ネガティブスキャン信号Ｖｇ－を印加するが、ここに前記第２スイッチングトランジスタ
ＳＷ２はスイッチング－オン状態になって前記駆動トランジスタＤＲに前記ネガティブス
キャン信号Ｖｇ－を供給する。ここで、前記第１スイッチングトランジスタＳＷ１には陰
電圧である前記ネガティブスキャン信号Ｖｇ－が印加されるためスイッチング－オフ状態
を維持するようになる。
【００４７】
　第４段階ｓｔ４で、これを介して前記駆動トランジスタＤＲのゲート電極に印加される
電圧は陰極性電圧であるので陽極性である前記データ電圧Ｖｄａｔａにより発生すること
ができる劣化に対する補償が行われる。(ｓｔ４)
【００４８】
　共に前記第１段階ｓｔ１及び第２段階ｓｔ２で構成される有機電気発光ディスプレイ装
置の正常的な映像表示駆動と前記第３段階ｓｔ３及び第４段階ｓｔ４で構成される劣化補
償駆動は設計者の選択によってフレーム単位で交番されるように発生したりまたは数フレ
ームの映像表示駆動毎に前記劣化補償駆動が１回発生するように設定することができるも
のである。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】従来第１技術によるアクティブマトリックス有機電気発光ディスプレイ装置の画
素構造図。
【図２】図１の画素駆動のための信号タイミング図。
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【図３】従来第２技術によるアクティブマトリックス有機電気発光ディスプレイ装置の画
素構造図。
【図４】図３の画素駆動のための信号タイミング図。
【図５】本発明による有機電気発光ディスプレイ装置の構成を概略的に示したブロック構
成図。
【図６】図５の表示部の一画素に対する等価回路図。
【図７】本発明による有機電気発光ディスプレイ装置の動作を説明するためのスキャン信
号印加タイミング図。
【図８】本発明による有機電気発光ディスプレイ装置の動作を説明するための動作フロー
チャート。
【符号の説明】
【００５０】
１０:電源供給部
２０:ソース駆動部
３０:ゲート駆動部
４０:タイミング制御部
５０:表示部

【図１】 【図２】
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